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(54) ĐỆM KÍN THỦY TĨNH CHO HỆ THỐNG LÀM KÍN TRỤC
(57)  Sáng chế đề cập đến đệm kín (1) cho hệ thống (4) để làm kín trục (7) của khối bơm 
dẫn động bằng động cơ điện của lò phản ứng hạt nhân, nhằm bảo đảm việc làm kín giữa 
mạch chính (8) và môi trường, đệm kín (1) bao gồm bề mặt hoạt tính quay (10) và bề mặt 
hoạt tính di động (11), trong đó mặt (12) của bề mặt hoạt tính di động (11) và/hoặc bề mặt 
hoạt tính quay (10) có cấu trúc micro hoặc nano tạo thành bởi mảng các chỗ lồi lõm (14), 
mỗi chỗ lồi lõm (14) có kích thước bên và chiều cao nằm trong khoảng từ 10 nm đến 5 μm, 
khoảng cách giữa hai chỗ lồi lõm liên tiếp nằm trong khoảng từ 10 nm đến 5 μm.
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